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MERUS™ D类音频解决方案
冷却更快、更小、更轻的功放， 
适用于出色的音响产品

www.infineon.com/merus
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MERUS™ D类音频功放解决方案
 

英飞凌使客户能够创造出更好的音响产品，  
为所有音乐爱好者带来益处。
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英飞凌的音频应用解决方案
质量至上 – 具有出色音频性能的产品

聆听、感受、体验——这一切都与清晰的声音有关。MERUS™产品的开发正是为了实现这一目标，并依赖音频组件的三个
基本原则：
›› 必须在扬声器中产生声音，而不是对周围环境产生热量
›› 必须使人听见，而非看见；因此必须更小、更轻，而不如以往组建庞大、笨重
›› 必须坚固灵活，不要易损

通过将我们在开创性功率半导体领域的核心原则、能力和领导地位与革命性的音频技术 
（如MERUS™多级 D 类功放IC）相结合，提供更小、更轻、更稳健、更灵活、运行时散热更少的解决方案。

我们利用专利架构、专有算法、先进的制造技术以及详细的验证和测试，为制造商提供专业知识和合作伙伴， 
旨在创造先进的音频产品，带来前所未有的声音体验。

利用英飞凌的解决方案进行设计，将获得以下益处：

MERUS™ D 类功放解决方案组合可确保卓越的性能、最大的灵活性和最高的可靠性。

性能 
英飞凌的MERUS™功放解决方案旨在最大限度地提高功率效率和动态范围，同时在产品封装中提供同类最佳的音频性
能，使其成为低电压(< 40 V)和高电压(100-400 V)范围内任何音频应用的最佳选择。我们的客户可以借此制造出无散热、
无滤波器的高性能音频产品，这些产品的组件数量更少、系统总成本更低、电池播放时间更长。 通过使用专利IC架构、专
有算法和复杂的制造工艺，我们的MERUS™功放IC提供了无与伦比的峰值待机功率比、一流的音频性能和尺寸优化的解
决方案。 

灵活性
MERUS™ 产品组合可满足各种高级D类音频应用的需求。它包括完全集成的单片音频功放IC、多芯片音频功放模块
(MCMs)以及独立 D 类功放驱动芯片和功率MOSFET解决方案，可扩展的输出功率范围从20瓦到几千瓦， 
以满足最严格、最苛刻的应用需求。 

可靠性 
凭借增强的设计和生产标准，客户可以利用英飞凌MERUS™功放IC 的稳健性，在整个产品生命周期内实现完整的系统
稳定性和可靠性。我们的高压/混合信号IC设计和验证团队采用标准化设计流程以及极高的制造和产品测试标准， 
使产品具有卓越的耐用性和基准质量。

卓越的音频性能 最大 
电源效率

最大 
输出功率

设计 
自由

缩短 
产品上市时间

*MERUS™ MA12070 4–26 V 超高效音频功放是市场上第一款获得“WiSA认可”认证的功放（2018年12月）

MERUS™ 音频解决方案
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音频应用和用例
高级音频产品的音频功放解决方案

MERUS™音频功放适用于便携式/电池供电、家庭和专业音频应用领域的广泛应用。

让我们创新! 发挥您的创造力，让我们与您共同完成定制设计。 
欲了解更多产品相关信息，请访问www.infineon.com/merus或者访问www.infineon.com/audio 
详细了解特定应用并联系我们！

›› 电池供电的扬声器
›› 便携式蓝牙扬声器
›› 底座扬声器
›› 内置扬声器
›› 可穿戴式扬声器

›› 多房间系统
›› Home hubs 
（智能家居控制中心）
›› 电视
›› 条形音箱
›› 家庭影院系统
›› 智能扬声器

›› 以太网供电 (PoE)  
音频系统 
›› 演唱会功放
›› 有源扬声器
›› 公共广播 
70-100 V系统
›› 乐器功放

应用概述

便携式/电池供电的音频应用 家用音频 
应用

专业音频 
应用

www.infineon.com/merus
www.infineon.com/audio

音频应用中的MERUS™

http://www.infineon.com/merus
http://www.infineon.com/audio
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便携式/电池供电的音频中的 MERUS™ 音频功放

在设计便携式/电池供电的音频设备时，最大限度地延长电池的播放时间，同时保持良好的音频性能是至关重要的。英飞
凌的MERUS™音频功放IC提供高达两倍的电池播放时间，同时具有同类最佳的音频性能和无与伦比的音质。

解决方案示例：2.1 配置 (2xSE + 1xBTL)

解决方案示例：2.1 配置 (2xBTL + 1xPBTL)

解决方案规格
音频通道数量：2个单端(SE)和1个桥接式负载(BTL)通道
峰值功率输出：2x10 W 和 40 W @ 4 Ω, 10% THD
特色音频IC：MA12040P包括音量控制和限幅器

解决方案规格
音频通道数量：2个桥接式负载(BTL)和1个并行BTL通道
峰值功率输出：2x40 W @ 4 Ω, 10% THD 和 160 W @ 2 Ω, 10% THD
特色音频IC：MA12040P和MA12070P包括音量控制和限幅器

www.infineon.com/merus 
www.infineon.com/audio

Bluetooth

Battery power unit

MA12040P MERUS™
 integrated audio

amplifier IC

MA12040P MERUS™
 integrated audio

amplifier IC

MA12070P MERUS™
integrated audio

amplifier IC

Bluetooth

Battery power unit

MERUS™ D类音频 
用例
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用于家用音频的 MERUS™ 音频功放

现代家庭音响产品有许多形状、尺寸和配置，但它们都有一个共同点，那就是需要卓越的声音搭配出色的工业和声学设
计。除了提供卓越的音质，MERUS™功放还消除了对体积庞大且昂贵的LC输出滤波器和散热器的需求。因此， 
他们为创新和令人难忘的家庭音频产品铺平了道路，实现了此前无法想象的产品外形和形状。

解决方案示例：2.1 配置 (2xBTL + 1xPBTL)

解决方案示例：4.1 配置 (4xBTL + 1xPBTL)

解决方案规格
音频通道数量：2个桥接式负载(BTL)和1个并行BTL通道
峰值功率输出：2x80 W @ 4 Ω, 10% THD 和 160 W @ 2 Ω, 10% THD
特色音频IC：2x MA12070

解决方案规格
音频通道数量：4个桥接式负载(BTL)和1个并行BTL通道
峰值功率输出：2x80 W @ 4 Ω, 10% THD 和 160 W @ 2 Ω, 10% THD
特色音频IC：MA12040 和 2x MA12070

MA12040 MERUS™
integrated audio

amplifier IC

MA12070 MERUS™
integrated audio

amplifier IC

MA12070 MERUS™
integrated audio

amplifier IC

Wireless connection
e.g. WiFI

Power supply unit

MA12070 MERUS™
integrated audio

amplifier IC

MA12070 MERUS™
integrated audio

amplifier IC

Wireless connection
e.g. WiFi

Power supply unit

MERUS™ D类音频 
用例
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用于专业音频应用的 MERUS™ 音频功放

专业音频设备的目的是最大化输出功率和功率密度。庞大、笨重的低能效专业音频电子设备已经成为历史。英飞凌的 
MERUS™ 独立 D 类功放IC与一组功率MOSFET和GaN HEMT相结合，可以在非常小的空间内开发具有出色音频性能和
高效率的功放和电源单元，并且零件更小，BOM数量更少。  通过这些组合，英飞凌为客户提供了优越的输出功率级可扩
展性，以实现专业标准的音质——不断追求完美。 

www.infineon.com/merus 
www.infineon.com/audio

解决方案示例：演唱会功放（一个通道）

解决方案示例：有源扬声器

解决方案示例：公共广播70-100 V系统

IRS2092SPBF/
IRS20957SPBF

和
MOSFET

并联

电平调整混频器

IR43xx
或

IRS2092SPBF/
IRS20957SPBF

和
MOSFET

混频器

IRS2452AM
和

MOSFET

HPF
和

ATT
模拟
输入

70 V/100 V
降压

变压器

扬声器 (4/8 Ω)

解决方案规格
音频通道数量：2个半桥通道
峰值功率输出：3000 W @ 4 Ω, 1% THD
特色音频IC：IRS2092SPBF, IRS20957SPBF

解决方案规格
音频通道数量：2个半桥通道
峰值功率输出：500 W @ 4 Ω, 1% THD
特色音频IC：IRS2092SPBF, IRS20957SPBF

解决方案规格
通道数量：2个半桥通道
峰值功率输出：500 W, 70 Vrms/100 Vrms, 1% THD
特色音频IC：  IRS2452AM

电平调整

MERUS™ D类音频 
用例



9

音频功放解决方案
无与伦比的电源效率和灵活性
D类音频功放实际上已经淘汰了A类和B类功放，因为它们显著提高了能效并缩小了封装尺寸，即使对于高功率放大也是
如此。此外，由于D类音频功放理论上可以达到0%失真和100%的能源效率（即理想的电源开关），则D类产品可以以几乎
可以忽略的热设计限制提供出色的音质。

竞争优势
英飞凌的产品组合从完全集成的单片机音频解决方案扩展到具有高度可扩展的音频功放驱动芯片和功率MOSFET组
合的独立音频解决方案。通过为所有D类音频应用提供统一的MERUS™品牌，我们提供引人注目的D类音频解决方案，
非常适合广泛的D类音频应用，每个通道的输出功率从20 W到超过2000 W不等。选择范围包括：

MERUS™ D类音频功放解决方案

›› MERUS™ 集成多级D类功放 IC
›› MERUS™ 集成 D 类功放多芯片
(MCM)

MERUS™ 独立 D 类功放 
驱动器 IC， 配有 
›› 功率MOSFET
›› CoolGaN™ 400 V e-mode HEMT

›› 集集成多级 D 类功放 IC 评估板
›› 集成 D 类功放多芯片 
模块(MCM)评估板
›› 独立 D 类功放驱动器IC 
和MOSFET评估板
›› 独立 D 类功放驱动器IC和 
CoolGaN™ 400 V评估板
›› 音频评估板电源

我们可帮助您降低复杂性。MERUS™ 产品的输出功率级别的可扩展性以及其
他功能可帮助您满足最严格、最苛刻的应用需求。

集成音频解决方案 独立频解决方案 MERUS™ 评估环境 

出功率[含信道]
出功率可灵活 展 最优音 性能最高功率，无需散 片最低空 功率

无需散 片

20

数
字

入
模

入

100 1000 2000

含栅极緩冲器

IRS209X (1 ch) + CoolGaN™ 400 V 增强模式 HEMT

IRS2092SPBF (1 ch) + MOSFET

IRS2052M (2 ch) + MOSFET

IRS2093MPBF (4 ch) + MOSFET

IR43x1 (1 ch)

IR43x2 (2 ch)

MA12040 (1 – 4 ch)

MA12070 (1 – 4 ch)

MA12040P (1 – 4 ch)

MA12070P (1 – 4 ch)

集
成
式
 IC

IC
 +

 M
O

SF
ET

/增
强
模
式

 G
aN

音频功放解决方案
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低功率音频解决方案(<40 V)
多电平开关，实现超高功率效率和无滤波放大

MERUS™ 集成多级D类功放 IC
 
凭借其革命性的MERUS™集成多级D类功放IC，英飞凌在效率和功率密度方面处于领先地位。与仅产生两个电压输出电
平的传统D类功放IC相比，多级 D 类功放IC使用额外的片上MOSFET和电容器来产生具有更高信号粒度的输出， 
即更高的开关频率和/或多个输出信号电平——通常高达五个电压电平。

多级切换 - 采用MERUS™集成多级D类功放IC的技术突破
英飞凌是首家将多电平切换技术应用于D类音频功放产品的公司，这对其最重要的功放评估参数均产生了积极的影响：
功耗、解决方案尺寸、音频性能、电磁干扰、BOM成本等。除此之外，MERUS™集成的多级D类功放IC还具有其他优点，如
潜在的LC滤波器去除、低THD+N和更低的运行温度。

功耗优势
传统的D类功放即使在待机和接近待机模式下仍有大量内部开关处于活动之中，这增加了功耗。  MERUS™集成多级 D 
类功放IC使用可扩展的信号“粒度”来保持极低的功耗。由于专有的电路架构，在待机模式下几乎没有可测量的开关损
耗——这是MERUS™集成多级D类功放IC的优势之一。

MERUS™ 低功率D类功放解决方案是为电压等级低于40V的音频应用量身定制的。 
这些单片IC能够优化音频系统。

功耗来源：待机与播放模式 音频功放效率

传统的D类功放仅在最高音量水平时有效，具有高THD，这使得该质量在实践中用处不大。 在实际的音频播放情 
况下，它们比第一代MERUS™集成多级D类功放IC(~0.25 W)消耗更多的输入功率（平均约1 W）。

www.infineon.com/merus 
www.infineon.com/audio

低功率音频解决方案
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具有集成D类IC的“飞跨电容”的无滤波器拓扑

对音频再现至关重要的效率

PWM
modulator

Protection

Multilevel amplifiers

PVDO

对于MERUS™集成多级D类功放IC， 
平均输出功率下的功放效率是关键。 
如左图所示，MERUS™ 多级D类功放比传
统的D类功放更有效，这可以降低交流输入
和电池供电的音频应用中的功耗。

*所有IC均采用全面保护方案，包括欠压闭锁、超温报警/错误，短路/过载保护、功率级引脚到引脚短路、通过串行接口(I2C)报告错误以及直流保护

MERUS™ 集成多级D类功放 IC 产品系列
MA12040 MA12040P MA12070 MA12070P

规格

音频通道数量 2xBTL 2xBTL 2xBTL 2xBTL
最大峰值功率 @ 4 ohm 10% THD 2x40 W 2x40 W 2x80 W 2x80 W
电源电压 4-18 V 4-18 V 4-26 V 4-26 V
三电平和五电平调制 ✓ ✓ ✓ ✓

最大PWM频率 726 kHz
音频输入 模拟 数字 模拟 数字
HiRes音频兼容 ✓ ✓

音量和动态范围控制 ✓ ✓

待机功率损耗
最大输出和所有通道开关 <100 mW <110 mW <160 mW <160 mW

音频性能(PMP2)
>107dB DNR

55 µV 输出噪声
0.003% THD+N

>98dB DNR
135 µV 输出噪声
0.006% THD+N

>110dB SNR 45 µV  
输出集成

0.004% THD+N

101dB SNR
140 µV 输出噪声
0.007% THD+N

特点

综合保护方案* ✓ ✓ ✓ ✓

可配置为SE或PBTL操作 ✓ ✓ ✓ ✓

I2C通信 ✓ ✓ ✓ ✓

实现无滤波器 ✓ ✓ ✓ ✓

封装类型
64-引脚 QFN 封装，带

有裸露 
导热焊盘

64-引脚 QFN 封装，带
有裸露 

导热焊盘

64-引脚 QFN 封装，带
有裸露 

导热焊盘

64-引脚 QFN 封装，带
有裸露 

导热焊盘

评估板 EVAL_AUDIO_MA12040 EVAL_AUDIO_
MA12040P EVAL_AUDIO_MA12070 EVAL_AUDIO_

MA12070P

低功率音频解决方案
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www.infineon.com/merus 

高功率音频解决方案(100–400 V)
集成和独立组件实现可扩展的输出功率和卓越的音频性能

MERUS™ 集成 D 类功放多芯片(MCM)
 
多芯片模块将PWM控制器和功率MOSFET集成在一个封装中，提供高效、紧凑的解决方案，减少组件数量， 
将PCB尺寸缩小高达70%，并简化D类功放的设计。

MERUS™高功率解决方案可满足100V至400V电压范围内的音频应用需求。该产品包括集成音频解决方案 
（MERUS™集成多芯片模块(MCM)）和独立解决方案（具有独立 D 类功放驱动芯片、 

功率MOSFET和e-mode HEMTs）。

关键优势
›› 单封装，集成PWM控制器和音频性能优化功率MOSFET
›› 过流保护
›› 热关机
›› 浮动差分输入
›› 过压检测
›› 一流的电源效率和音频性能
›› 更少的元件数量，简化设计
›› 兼容单电源或分轨配置
›› 开关声降噪

主要优点
›› 延长电池播放时间
›› 无与伦比的音频性能 
›› 更小的解决方案尺寸（减少BOM，节省系统级成本）
›› 消除了对散热器的需求
›› 高抗噪性
›› 运行可靠
›› 热效率

多芯片音频功放模块

PWM
modulator

Analog input class D driver family

Protection

Power
MOSFETs

LPF

Gate driver

Multi-chip audio amplifier module

PWM input class D driver family

高功率音频解决方案
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www.infineon.com/merus 

高功率音频解决方案

MERUS™ 集成 D 类功放多芯片(MCM)
IR4301M IR4321M IR4311M IR4302M IR4322M IR4312M

规格

音频通道数量 1 1 1 2 2 2
每个通道最大功率 160 W 90 W 45 W 130 W 100 W 40 W
电源电压 ~ ± 31 V 或 62 V ~ ± 25 V 或 50 V ~ ± 15 V 或 30 V ~ ± 31 V 或 62 V ~ ± 25 V 或 50 V ~ ± 16 V 或 32 V
最大PWM频率 500 kHz 500 kHz 500 kHz 500 kHz 500 kHz 500 kHz

特点

差分音频输入 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

过流保护 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

集成功率MOSFET ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

电压 80 V 60 V 40 V 80 V 60 V 40 V
PWM 控制器 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

热关机 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

开关声降噪 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

过压检测 ✓ ✓ ✓

封装类型 5 x 6 mm QFN 5 x 6 mm QFN 5 x 6 mm QFN 7 x 7 mm QFN 7 x 7 mm QFN 7 x 7 mm QFN

评估板 IRAUDAMP12 
IRAUDAMP19 IRAUDAMP21 IRAUDAMP15 IRAUDAMP16 

IRAUDAMP17 IRAUDAMP22 IRAUDAMP18
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www.infineon.com/merus

英飞凌的MERUS™独立 D 类功放驱动器IC产品系列以及各种功率MOSFET和GaN HEMT，针对D类音频应用进行了 
优化，使音频系统制造商能够在更小的封装尺寸中更有效地设计具有卓越音频性能和更高可靠性的产品。

优点
›› 统一的设计平台
›› 每个通道可扩展的输出功率高达2 kW以上
›› 简单而有效——外部MOSFET的交换触发输出功率级别的
变化
›› 卓越的电源效率

关键值
›› 卓越的音频性能
›› 增加可靠性
›› 独特的音频体验

MERUS™ 独立 D 类功放驱动器 IC

IRS20965S IRS20957SPBF IRS2092SPBF IRS2052M IRS2093MPBF IRS2452AM

规格

音频通道数量 1 1 1 2 4 2
每个通道最大功率 500 W 500 W 500 W 300 W 300 W 500 W
电源电压 ± 100 V ± 100 V ± 100 V ± 100 V ± 100 V ± 200 V
栅极灌/拉电流 2.0/2.0 A 1.2/1.0 A 1.2/1.0 A 0.6/0.5 A 0.6/0.5 A 0.6/0.5 A

特点

过流保护 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

过流标志 ✓

PWM 输入 ✓ ✓

浮动输入 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

死区时间 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

保护控制逻辑 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

PWM 控制器 ✓ ✓ ✓ ✓

过压检测 ✓

开关声降噪 ✓ ✓ ✓ ✓

温度传感器输入 ✓ ✓

热关机 ✓

时标输入 ✓ ✓

封装类型 16引脚 SOIC 窄 16引脚 SOIC 窄 16引脚 SOIC 窄 MLPQ48 MLPQ48 MLPQ32

评估板 IRAUDAMP4A
IRAUDAMP6

IRAUDAMP5
IRAUDAMP7S
IRAUDAMP7D
IRAUDAMP9

IRAUDAMP10 IRAUDAMP8 EVAL_IRAU-
DAMP23

高功率音频解决方案

MERUS™ 独立 D 类功放驱动器IC产品组合
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推荐的功率MOSFET

英飞凌即将针对D类音频功放应用提供功率MOSFET优化，以提高效率和改善音频性能。相同的音频功放驱动器IC可以
与各种MOSFET一起使用，使其可扩展到不同的输出功率级别。用匹配的MOSFET替换外部MOSFET足以触发芯片组输
出功率级别的更改。广泛的MOSFET（通孔，DirectFET™）解决了关键参数，例如导通电阻(RDS(on))、 
栅极电荷(QG)和反向恢复电荷(Qrr)，旨在最大限度地提高效率、THD和EMI。 

IRS2093MPBF的工作功率高达150 W，而IRS2052M的工作功率高达300W。 IRS2092SPBF和IRS20957SPBF适
用于上面列出的所有功率级别。

IRS2093MPBF的工作功率高达150 W，IRS2052M的工作功率高达300W。 IRS2092SPBF和IRS20957SPBF适用于
上面列出的所有功率级别。

DirectFET™ 电压与音频输出功率

推荐的 MOSFET 产品组合

推荐的 MOSFET (DirectFET™) 产品组合

MOSFET 电压与音频功率

www.infineon.com/merus
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高功率音频解决方案

输出功率 推荐驱动器 IC
扬声器电阻

2 Ω 4 Ω 8 Ω
150 W IRS2093MPBF IRFB4019 IRFB4019 IRFI4020H-117P
200 W IRS2052M IRFB5615 IRFB4019 IRFI4020H-117P
300 W IRS2092SPBF IRFB4228PBF IRFB4227 IRFB4229
500 W IRS20957SPBF IRFB4228PBF IRFB4227 IRFB4229
750 W IRFB4227 IRFB4229

1000 W IRFP4668 IRFB4229 x 2

输出功率 推荐驱动器 IC
扬声器电阻

2 Ω 4 Ω 8 Ω
150 W IRS2093MPBF IRF6645 IRF6665 IRF6775M
200 W IRS2052M IRF6646 IRF6775M IRF6775
300 W IRS2092SPBF IRF6644 IRF6775M IRF6785
500 W IRS20957SPBF IRF6643 IRF6641
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用于音频解决方案的CoolGaN™ 400 V e-mode HEMT
 
氮化镓(GaN)是驱动下一代功率半导体产品的材料，如高电子迁移率晶体管(HEMTs)。GaN具有更高的临界电场密度，
允许极低的导通电阻。非常高的电子迁移率可以缩小芯片尺寸，因此，器件中的输入和输出电容很小， 
这使得GaN HEMT非常适合高速开关。

CoolGaN™ 400V 增强模式(e-mode) HEMT产品系列以D类音频要求为基础，采用高性能SMD封装，充分发挥GaN的
优势。D类音频功放可提供零失真和100%效率，实际数量的减少取决于PWM与理想波形形状的接近程度以及器件中
功率损耗的大小。体二极管的零反向恢复电荷和英飞凌CoolGaN™技术的极小线性输入和输出电容使开关波形接近
理想的开关器件。

CoolGaN™ 400 V e-mode HEMT在D类功放中的优势
›› 高效 - 400V功率器件的最佳FOM
›› 噪音极低 - 零反向恢复充电可实现安静的硬切换
›› 小型线性 Coss 缩短死区时间窗口，以获得更好的THD
›› 易于使用 - 兼容D类音频控制IC

推荐的 CoolGaN™ 400 V e-mode HEMT 产品组合

www.infineon.com/merus
www.infineon.com/gan

CoolGaN™400 V e-mode HEMT 推荐的独立音频 
功放驱动器 IC

封装 HSOF-8-3 (TO-无铅)

IRS20957SPBF 
Pmax. 高达200 W

RDS(on) max. 70 mΩ
OPN IGT40R070D1 E8220

高功率音频解决方案
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集成音频解决方案
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推荐的音频评估板
实现快速上市和设备性能评估

MERUS™ 高级D类音频功放产品组合配有各种评估板，适用于低功率和高功率的集成和独立解决方案。这些电路板允许
设计人员评估其系统中功放IC的性能。  通过我们的评估环境，产品开发更快，上市时间更短。

EVAL_AUDIO_MA12040 
音频通道数量：
2 个通道 BTL 或 
1 个通道 PBTL 或
2 个通道 SE + 1 BTL 或 
4 个通道 SE
每个通道输出功率 (2xBTL，
峰值，10% THD,  
4 Ω)：2x 40 W
特色模块IC：MA12040
输入：模拟
OPN: 
EVAL_AUDIO_MA12040 

EVAL_AUDIO_
MA12040P 
音频通道数量：
2 个通道 BTL 或 
1 个通道 PBTL 或
2 个通道 SE + 1 BTL 或  
4 个通道 SE
每个通道输出功率 
(2xBTL，峰值，10% THD,  
4 Ω)：2x 40 W
特色模块IC：MA12040P
输入：数字
OPN: 
EVAL_AUDIO_MA12040P

EVAL_AUDIO_MA12070 
音频通道数量：
2 个通道 BTL 或 
1 个通道 PBTL 或
2 个通道 SE + 1 BTL 或 
4 个通道 SE
每个通道输出功率 
(2xBTL，峰值，10% THD,  
4 Ω)：2x 80 W
特色模块IC：MA12070
输入：模拟
OPN: 
EVAL_AUDIO_MA12070

EVAL_AUDIO_
MA12070P 
音频通道数量：
2 个通道 BTL 或 
1 个通道 PBTL 或
2 个通道 SE + 1 BTL 或 
4 个通道 SE
每个通道输出功率 
(2xBTL，峰值，10% THD,  
4 Ω)：2x 80 W
特色模块IC：MA12070P
输入：数字
OPN: 
EVAL_AUDIO_MA12070P

MERUS™ 集成多级 D 类功放 IC 评估板

www.infineon.com/merus

MERUS™ 评估环境
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MERUS™ 集成 D 类功放多芯片模块 (MCM) 评估板

www.infineon.com/merus

IRAUDAMP12
音频 
通道数量：2
每个通道输出功率 
[RMS]：130 W
特色D类IC：IR4301M
输入：模拟
OPN: IRAUDAMP12

IRAUDAMP15
音频 
通道数量：2
每个通道输出功率 
[RMS]：35 W
特色D类IC：IR4311M
输入：模拟
OPN: IRAUDAMP15

IRAUDAMP16
音频 
通道数量：2
每个通道输出功率 
[RMS]：70 W
特色D类IC：IR4302M
输入：模拟
OPN: IRAUDAMP16

IRAUDAMP17
音频 
通道数量：2
每个通道输出功率 
[RMS]：100 W
特色D类IC：IR4302M
输入：模拟
OPN: IRAUDAMP17

IRAUDAMP18
音频 
通道数量：2
每个通道输出功率 
[RMS]：35 W
特色D类IC：IR4312M
输入：模拟
OPN: IRAUDAMP18

IRAUDAMP19
音频 
通道数量：2
每个通道输出功率 
[RMS]：100 W
特色D类IC：IR4301M
输入：模拟
OPN: IRAUDAMP19

IRAUDAMP21
音频 
通道数量：2
每个通道输出功率 
[RMS]：135 W
特色D类IC：IR4321M
输入：模拟
OPN: IRAUDAMP21

IRAUDAMP22
音频 
通道数量：2
每个通道输出功率 
[RMS]：100 W
特色D类IC：IR4322M
输入：模拟
OPN: IRAUDAMP22

MERUS™ 评估环境
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独立 MERUS™ 音频功放驱动器 IC 和MOSFET评估板

IRAUDAMP4A
音频通道数量：2
每个通道输出功率 
[RMS]：120 W
特色驱动器IC：
IRS20957SPBF
特色MOSFET： 
IRF6645TRPbF
OPN: IRAUDAMP4A

IRAUDAMP8
音频 
通道数量：4
每个通道输出功率 
[RMS]：120 W
特色驱动器IC：
IRS2093MPBF
特色MOSFET： 
IRF6665TRPbF
OPN: IRAUDAMP8

IRAUDAMP5
音频通道数量：2
每个通道输出功率 
[RMS]：120 W
特色驱动器IC：
IRS2092SPBF
特色MOSFET： 
IRF6645TRPbF
OPN: IRAUDAMP5

IRAUDAMP9
音频 
通道数量：1
每个通道输出功率 
[RMS]：1700 W
特色驱动器IC：
IRS2092SPBF
特色MOSFET： 
IRFB4227PbF
OPN: IRAUDAMP9

IRAUDAMP6
音频 
通道数量：2
每个通道输出功率 
[RMS]：250 W
特色驱动器IC：
IRS20957SPBF
特色MOSFET： 
IRF6785MTRPbF
OPN: IRAUDAMP6

IRAUDAMP10
音频 
通道数量：2
每个通道输出功率 
[RMS]：370 W
特色驱动器IC：
IRS2052MTRPBF
特色MOSFET： 
IRF6775MTRPbF
OPN: IRAUDAMP10

IRAUDAMP7S
音频 
通道数量：2
每个通道输出功率 
[RMS]：500 W
特色驱动器IC：
IRS2452AM
特色MOSFET： 
IRFI4019H-117P
OPN: IRAUDAMP7S

IRAUDAMP23
音频 
通道数量：2
每个通道输出功率 
[RMS]：500 W
特色驱动器IC：
IRS2452AM
特色MOSFET： 
IPP60R180C7
OPN: IRAUDAMP23

www.infineon.com/merus

MERUS™ 评估环境
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独立 D 类功放驱动器IC和CoolGaN™ 400 V评估板

音频电源评估板

EVAL_AUDAMP24
音频
通道数量：2
每个通道输出功率 
[RMS]：200 W
特色驱动器IC：
IRS20957SPBF
特色HEMT:
IGT40R070D1 E8220
OPN: EVAL_AUDAMP24

IRAUDPS1
输入电压：12 VDC
输出电压：± 35 V
每个通道输出功率 [RMS]
：100 W
特色驱动器IC： 
IR2085S
描述： 
250/-1000 W 可扩展的 
音频电源
OPN: IRAUDPS1

IRAUDPS3
输入电压：110/220 VAC
输出电压：± 30 V
每个通道输出功率 [RMS]
：200 W
特色驱动器IC： 
IRS27952
描述： 
D类音频功放的电源
OPN: IRAUDPS3

www.infineon.com/merus
www.infineon.com/gan

MERUS™ 评估环境
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real and the digital world.



服务热线
英飞凌的免费服务热线号码为 0800/4001，并且全天候提供英语、 
中文普通话和德语服务。

›› 德国............................. 0800 951 951 951（德语/英语）
›› 中国大陆 .................... 4001 200 951（中文普通话/英语）
›› 印度............................. 000 800 4402 951（英语） 
›› 美国............................. 1 -866 951 9519（英语/德语）
›› 其他国家/地区........... 00* 800 951 951 951（英语/德语）
›› 请直拨 ........................ +49 89 234-0（接续费，德语/英语）

*	请注意：在直拨该国际号码时，一些国家可能要求您输入“00”之外的其他代码。 
请访问您所在国家的 www.infineon.com/service！

购买渠道
英飞凌的经销合作伙伴和销售办事处：  
www.infineon.com/WhereToBuy
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